


























































































专利名称(译) 液晶显示装置
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[标]发明人 YAMAZAKI SHUNPEI

发明人 YAMAZAKI, SHUNPEI

IPC分类号 G02F1/136

CPC分类号 H01L27/12 H01L29/458 H01L29/786 H01L29/78696 G02F1/1368 H01L29/4908

优先权 2007190219 2007-07-20 JP

其他公开文献 US20090021664A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明的目的是提供一种包括具有高电特性和高可靠性的薄膜晶体管的
液晶显示装置。对于包括沟道截止型反交错薄膜晶体管的液晶显示装
置，反交错薄膜晶体管包括栅电极，栅电极上的栅极绝缘膜，包括沟道
形成区的微晶半导体膜。栅极绝缘膜，微晶半导体膜上的缓冲层，以及
在缓冲层上形成的沟道保护层，以与微晶半导体膜的沟道形成区域重
叠。
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